


















































































专利名称(译) 像素电路和有机发光显示装置

公开(公告)号 US20160247453A1 公开(公告)日 2016-08-25

申请号 US15/146292 申请日 2016-05-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 HWANG YOUNG IN

发明人 HWANG, YOUNG-IN

IPC分类号 G09G3/3258 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/00

CPC分类号 G09G3/003 G09G2320/0252 H04N13/0438 H04N13/0497 G09G2300/0819 G09G2300/0852 
G09G2300/0866 G09G2310/0202 G09G2310/0216 G09G2310/0251 G09G2310/0262 G09G2310/063 
G09G2330/00 H04N13/0486 G09G2310/08 G09G2300/0809 G09G2300/0469 G09G3/3275 G09G3
/3266 G09G3/3258 G09G3/3233 H04N13/315 H04N13/341 H04N13/398

优先权 1020120029639 2012-03-23 KR

其他公开文献 US9478170

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

像素电路包括有机发光二极管，耦合在有机发光二极管的第一电源电压
和阳极之间的第一PMOS晶体管，耦合在有机发光二极管的第一节点和
阳极之间的第二PMOS晶体管，第一电容器耦合在第二节点和第一节点
之间，第二电容器耦合在第一电源电压和第二节点之间，第三PMOS晶
体管耦合在数据线和第二节点之间，第四PMOS晶体管耦合在第三节点
和第二节点之间节点和第二节点，第三电容器，耦合在第三节点和第三
PMOS晶体管的栅极端子之间，以及第五PMOS晶体管，耦合在数据线
和第三节点之间。
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